Przektadanie warstw grafenu
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Naukowcy z University of Manchester, tego samego, na ktdrym
przed 10 laty odkryto grafen, dowiedli, ze umieszczenie
warstwy grafenu pomiedzy dwiema warstwami tzw. biatego grafenu
pozwala na uzyskanie materiatu przydatnego do produkcji
wysokowydajnych podzespotdéw elektronicznych.

Tak zwany biaty grafen to heksagonalny azotek boru (hBN). To
jeden z wielu dwuwymiarowych materiatoéow odkrytych na fali
fascynacjg grafenem. Teraz udowodniono, ze wtasciwos$ci
elektroniczne heterostruktur, czyli wutozonych warstwami
dwuwymiarowych materiatéw, mogg ulegad¢ dramatycznym zmianom
dzieki precyzyjnej kontroli orientacji struktury krystalicznej
warstw.

Odkrycia dokonata miedzynarodowa grupa badaczy z Wielkie]j
Brytanii, Rosji, Korei Potudniowej i Japonii, pracujgca pod
okiem jednego z odkrywcéow grafenu, Kostii Novoselova. ,Nasze
odkrycie to zastuga pieknego potaczenia klasycznych praw
dotyczgcych ruchu oraz pochodzgcej ze sSwiata kwantdéw falowej
natury elektronéw, ktéra pozwala im na przedostawanie sie
przez bariery” — mowi profesor Laurence Eaves z Uniwersytetéw
w Manchesterze i Nottingham.
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